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摘要(译)

本发明提供一种有源矩阵有机发光二极管面板及其制造方法。该有源矩
阵有机发光二极管面板包括：第一导电层；栅极绝缘层，形成于第一导
电层的上方；氧化物半导体层，具有预设图案；蚀刻阻止层；以及第二
导电层。其中，氧化物半导体层的预设图案包括一第一区域和多个第二
区域，第一区域与第一导电层的边缘形成四个交界部，每个第二区域为
正方形图案且位于交界部的远离蚀刻阻止层的一侧。相比于现有技术，
本发明可透过改善第一导电层的栅极图案或者氧化物半导体层的预设图
案，使氧化物半导体层被蚀刻时所形成的侧蚀裂缝可避开蚀刻阻止层的
干蚀刻区域，因此有效避免下层栅极与上层源极/漏极之间的短路不良情
形，提升了产品制程的可靠性。
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